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Grenoble...



Grenoble High 

Magnetic Field 

Laboratory



Magnes od spodu...



Pompy wodne...Pompy wodne...

GHMFL
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Pomiary optyczne

w polu magnetycznym

GHMFL
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Nieelastyczne rozpraszanie na plazmie

Odpowiedź plazmy

Równania Maxwella Tensor przewodnictwa
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Próbki z duŜą koncentracją elektronówPróbki z duŜą koncentracją elektronów
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Konfiguracja Voigta
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Mody Bernsteina…
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Mody Bersteina – niŜsza koncentracja 
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Niska koncentracja, niska temperatura –

łamanie reguł wyboru

GaAs
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Mody poprzeczne Mody poprzeczne –– indukowane indukowane 
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Efekt dyspersjiEfekt dyspersji
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Plazmony w studniach kwantowychPlazmony w studniach kwantowych

V. E. Kirpichev et al. Phys. Rev. B V. E. Kirpichev et al. Phys. Rev. B 5959, R 12751 (1999), R 12751 (1999)

Pobudzanie rezonansowe Pobudzanie rezonansowe CDE CDE –– charge density excitationscharge density excitations

SDE SDE –– spin density excitations spin density excitations 



Rozszczepienie proporcjonalne do wektora falowego Rozszczepienie proporcjonalne do wektora falowego qq

V. E. Kirpichev et al. Phys. Rev. B V. E. Kirpichev et al. Phys. Rev. B 5959, R 12751 (1999), R 12751 (1999)



Oddziaływanie rezonasu Oddziaływanie rezonasu 

cyklotronowego z fononem LOcyklotronowego z fononem LO

Temat kontrowersji… Temat kontrowersji… 




